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GERMANIUM - p-n-p — LEISTUNGSTRANS ISTOREN
filr Verstlirker— und Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

GehMuae;: Metall, TO-16
Der Eollekior ist mit
dem Metal lgehlluse lei-
tend verbunden.
MaBangaben in mma. "_’_'\
Drehmoment bei + / q} R
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Rursdaten: ADZ_ 11 ADZ_12
EKollektor-Sperrapannung _U{!E 0 = max. 50 BO V¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung “Upp g = max. 40 60 W
Kollektorstrom, Scheitelwert =Ip y = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei E-':_ = B0 C P'.m. = mAX.« AT, 6 W
Sperrschichttemperatur 31 = mMAX. i) '
Gleichstromverastirkung g
bei U{ZH = 0, 'IC = 15 A B & 15
Grenzfrequenz ,
bei ~Upg = 12 ¥V, Ip = 1 A f a BO 100 kH=z
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Abaolute Grenzwerte: {

glltig bis 8; __ )

Eollektor-Sperrspannung bei Ip = 0 ~Ueg g =

Eollektor-Emitter-Sperrapannung

bei Ip = 0: g g =
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: Uy g =
Eollektoratrom: “Ip 4y =
Eollektorstrom, Scheitelwert: 1oy =
Basisstrom: -Ig ay =
Basisstrom, Scheitelwert: “lg gy =
Emitterstrom: 'E AV =
Emitteratrom, Scheitelwert: IE o -
Gesamtverlustleistung: Ptnt -
Sperrachichitemperatur: ¥ -
Lagerungstemperatur: &5 -
ig =

WErmewiderstand:

Whrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: R,
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Eenowerte: (bei EG = 25 %)

Eollektor-Reststrom

bei Ugg = 2V, Ip = 0 -Igg g 9 0,2 mA
bei -Uog = 50 V, Ip = O: Ig ¢ 4 8 mA
bei —Ugy = 80 V, Iy = 0: fen. g 4 8 mA
Emitter-Restsirom

bei Ugg = 2V, Ig = O: “Tae o 4 0,2 =A
bei -Upg = 30 V, 1o = O: -Igng 3 B mA
bei Upg = 50 V, Ig = 0: Imge 9 8 mA
Emitter-Leerlaufgleichapannung

bei ~Ugg = 50 V, Ip = O: Vg g7 5 v
bei -Ugy = 8O ¥, Ip = O: Dy ¢ 3 i ¥
Eollektor-Emitter-Restspannung

bei -Ip = 15 4 '): Top sat 2 1 v
Basisspannung

bei Upg = 0, —Ig = 1,2 A: Vg £ 0,7 v
bei Ugg = 0, =Ig = 5 A: -Ugp $ 1,2 v
bei Ugg = 0, -Ic = 15 A: = . s 2,0 v
Gleichstromverstfrkung

hei ucn - 'u’ -.IE = 1’2 Az B = 40, ..120

bei Uy = 0, -Ip = 5 A: B 2 25

bei Ugg = 0, -Ip = 15 A: B 2 15
Grenzfrequenz

bei ~Upg = 12 V, Ip = 1 A: £ 2 8 100 kHz

1} filr die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
_IC = 1'5,-" ﬁ.. —ncn =- 2V xeh‘t
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ADZN
15 typ.Durchbruchskennlinie
I
(a)
10
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